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摘要(译)

包括单独的MUT(微加工的超声换能器)发射元件和MUT接收元件的超声
换能器阵列包括以二维形式分布在阵列上的MUT发射元件和MUT接收元
件。通过使用不同的MUT元件进行发射和接收操作，每个MUT元件可对
于发射操作或者接收操作被独立地优化。此外，通过对于发射或者接收
操作独立地优化MUT元件，同一个偏置电压可施加于MUT元件，由此简
化与MUT换能器阵列有关的偏置电路。另外，因为MUT元件为发射和接
收被独立地优化，不同的偏置电压可施加于发射和接收组件，由此提供
进一步的元件优化。
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